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Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy
przeksztattnik mapiecia stalego ma napiecie sinuso-
idalne przemienne, o malej zawartoSci harmonicz-
nych, skladajgcy sie z modulatora i mostka tran-
zystorowego.

W zautomatyzowanych procesach produkcyjnych
do wmapedu wmrzgdzenn automatyki oraz pomiaréw
stosowane sg silniki prgdu przemiennego i dlatego
w przypadku awarii zasilajgcej sieci energetycz-
nej, dla kontynuowania procesu technologicznego,
konieczme jest stosowanie przeksztaltnikéw mapie-
cia stalego ma przemienne o ksztalcie sinusoidal-
nym, umozliwiajacych wykorzystanie rezerwowe-
go zrédia energii, dostarczajgcego pradu statego.

Znane przeksztaltniki tranzystorowe dajg mna-
piecie wyjsciowe zblizone do prostokgta lub tra-
pezu, wynikajgce z przelgcznikowej pracy tranzy-
storé6w, Zasilanie silnikéw takim napigciem, zawie-
rajagcym duzo harmonicznych o znacznych ampli-
tudach, jest bardzo niekorzystne, gdyz powstajgce
w silniku dodatkowe momenty pogarszajg warunki
pracy wurzgdzen. W typowych silnikach asynchmno-
nicznych powstajag dodatkowe momenty, zmienia-
jace charakterystyke silnika i wutrudniajgce roz-
ruch. W silnikach reluktancyjnych powstajg mo-
menty asynchroniczne hamujace i powodujgce
drganie silnika. Natomiast nozwigzamia zawierajgce
filtr wyjsciowy, pogarszajgcy sprawno§é urzadze-
nia, lub elementy do wodwzorowania napiecia na
napiecie o ksztalcie schodkowym, z uwagi na duzg
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ilod¢ elementéw, zwlaszeza tranzystoréw mocy, sg
nieekonomiczne.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie zasadni-
czych wad znanych dotychezas przeksztaltnik6w
napiecia. Zgodnie =z wrozwigzaniem postawionego
zwagadnienia technicznego cel ten zostal osiggniety
wedlug wynalazku wskutek tego, ze zastosowano
modulacje szeroko$ci impulsu do odwzorowania
przebiegu sinusoidalnego, przez zatgczenie pomie-
dzy uzwojenia transformatora i #rédio zasilania,
genenatora sterujgcego modulatorem.

Prizeksztalinik mapiecia stalego ma mapiecie sinu-
soidalne przemienme wedlug wynalazku jest uwi-
doczniony w przykladzie wykonania ma rysunku,
na ktérym, fig. 1 przedstawia schematycznie mo-
dulator, fig. 2 przedstawia mostek tranzystorowy,
a fig. 3 przedstawia odmiane ukladu zasilania mo-
dulatona.

Jak uwidoczniono na fig. 1 tranzystor 1 polgczo-
ny jest kolekiborem z uzwojeniem 2 transformatora,
a emiterem z ujemnym biegunem 2rédla zasilania
3. Tranzystor 4 polaczony jest emiterem z uzwoje-
niem 5 transformatora, a kolektorem z dodatmim
biegunem #rédla zasilania 6. Pomiedzy uzwojenia-
mi 2 i 5 transformatora i Zr6dlami zasilania 3 i 6
pradu stalego zalgczony jest generator 7 mnapiecia
sinusoidalnego przeznaczony do stérowamia modu-
latora. Baza tranzystora 1 polgczona jest poprzez
opornik 8 z uzwojeniem 9 transformatora, a baza



3
tranzystora 4 polaczona jest poprzez oponnik 10
z uzwojeniem 11 transformatona.

Tak potaczony <uklad stanowi przeksztaltmik
tramzystorowy, ktorego czestotliwosé zalezy od ma-
piecia generatora 7 mapiecia sinusoidalnego. Prze-
ksztaltnik ten przeznaczony jest do sterowania
mostka tranzystorowego, kidry generuje mnapiegcie
sinusoidalnie przemienne. Mostek tranzystorowy,
skiadajacy sie z tranzystoréw, diod i transforma-
tora, potgczony jest z modulatorem jak uwidocz-
niono ma fig. 1 i fig. 2. Uzwojenie 12 modulatora
jest polaczone poprzez opornik 13 i komdensator
14 z bazg i emiterem franzystora 15 mostka tran-
zyshomawego UzWOJeme 16 modulatora fjest polg-
czone ‘poprzed oparrmk 17 i kondensator 18 z bazg
i iemiterem franzystora 19 mostka. Uzwojenie 20
modullamotra. Jesrt _bolaczone poprzez wopornik 21
i kmndexwamor 22 z bazg i emiterem tramzystora 23,
a uzwojenie 24 modulatora jest polaczone poprzez
opormik 25 i kondensator 26 z bazg i1 emiterem
tranzystora 27 mostka tranzystorowego.

Uktad potaczen mostka tranzystorowego jest
uwidoczniony ma fig. 2. Kolektory tfranzystoréw 15
i 23 sg polgczone ze sobg i przylgczone do ujem-
nego bieguna Zr6dia napiecia @ zasilajacego 28,
a emitery tranzystoréw 19 i 27 do dodatmiego bie-
guna zrédia zasilajgcego 28. Emiter tramzystora 15
i kolektor tranzystora 19 sa ze sobg polgczone
i przylagczone do jednego konca uzwojenia tran-
sformatora wyjSciowego 29, a emiter tranzystora
23 i kolekbor tranzystora 27 do drugiego korica
uzwojenia transformatora wyjsciowego 29. Kon-
densatory 30 i 31 sg przylaczone réwnolegle do
uzwojen transformatora 29 i tlumia wyzsze har-
moniczne w przebiegu wyjsciowym, Polgczone dio-
dy 32, 33, 34 i 35 2z odpowiednimi tranzystorami
15, 19, 23 i 27 zabezpieczajg je przed przepigciami.
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W tak polgczonym ukladzie mostka tranzystoro-
wego przewodzg tranzystory 15 i 2%, a tranzysto-
ry 19 i 23 mie przewodzg lub odwrotnie i wdowczas
na uzwojeniu pierwotnym transformatora pojawia
sie mapiecie prostokatne o modulowanym sinuso-
idalnie czasie trwania impulsu. Po odfiltrowaniu
wyzszych harmonicznych przez kondensatory 30
i 31 ma wyjsciu 36 tranzystorowego przeksztaitmi-
ka otrzymywame jest napiecie sinusoidalne.

Jak uwidoczniono ma fig. 3 uklad modulatora
moze byé réwniez zasilany z jednego Zrédila mna-
piecia 41. Woéwcezas stosowany jest oporowo — po-
jemmnosciowy dzielnik mapiecia 37, 38, 39 i 40, do
ktérego Srodka przylgczony jest jeden koniec ge-
neratora napiecia sinusoidalnego 7, a drugi jego
koniec przylgczony jest do $rodka pomiedzy uzwo-
jeniami 2 i 5 transformatoral.

Zastrzezenia patentowe

1. Tranzystorowy przeksztaltnik mnapiecia stalego
na napiecie sinusoidalne przemienne, o malej za-
warto$ci harmonicznych, skladajgcy sie z modu-
latora i mostka tranzystorowego, znamienny tym,
ze pomiedzy uzwojeniami transformatora ® i 5)
i Zrodiami zasilania (3 i 6) wusytuowany jest ge-
nerator (7) mapiecia sinusoidalnego sterujacy mo-
dulatorem.

2. Odmiana tranzystorowego przeksztaltnika we-
dtug =zastrz. 1, znamienna tym, ze przy =zasilaniu
modulatora jednym Zrédlem napiecia (41), poprzez
oporowo-pojemnosciowy -dzielnik mapiecia (37, 38,
39 i 40), generator (7) napiecia sinusoidalnego usy-
tuowany jest pomiedzy uzwojeniami (2 i 5) trans-
formatora i $rodkiem dzielnika napiecia.
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